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INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE (3IT)
OU AURONT LIEU LES LABORATOIRES
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Batiment 'dméj'fv7190 m? financé par le Québec et le Canada ~ 23MS,
Parc d’équipement ~ 20MS.
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Effectif 3IT -
LNN-450m?2 cl 100
LCSM-755m?2 cl 100 000
50 Professeurs

59 Employé

25 Post-doctorants

. 146 Etudiants 3¢ cycle

- 88 Etudiants 2¢ cycle

. 26 stagiaires
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RES{‘_UME DU CONTENUE DE CES DEUX APPs

Croissance des
couches minces

Tirage des lingots ® Sciage =——> Conception du transistor

o

Caractérisation du transistor €— Fabrication du transistor
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REs‘umé DU CONTENUE DE CES DEUX APPs

2 rmupes du fonctionnement du transistor

ﬁ

. Technologle de fabrication du transistor

* Compréhension des différentes étapes clé de |la
fabrication en salle blanche

* |ntroduction en salle blanche
e Fabrication d’un lot de transistor en laboratoire
 Etude bibliographique

Test et calibration d’un biocapteur
Eﬂ 31T B SHERBROOKE



EXEMPLE DES REALISATION EN LABORATOIRE
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L% n-MOSFET Drain Family _ _ SR

Caractéristique 1,(V,) d’un transistor
fabriqué par les étudiant au laboratoire
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PHOTOS DES SALLES BLANCHES DU 3IT
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Ghania Sarah FARHI, Ph. D.
Coordonnatrice académique
Département de génie électrique et
informatique de Université de Sherbrooke

Tél: (819)821-8000, poste 63844
Courriel :

Local: C1-3059

Professeur Hassan Maher

Département de génie électrique et
informatique de Université de Sherbrooke
Tel: (819)-821-8000, ext. 63388

Courriel :
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